АННОТАЦИЯ

дисциплины

«Полупроводниковые приборы и устройства»

Направление подготовки – 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль – «Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике»
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Полупроводниковые приборы и устройства» (Б1.В.ДВ.4.2) относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору обучающегося.
2. Цель и задачи дисциплины


Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся фундаментальной подготовки по физическим основам элементной базы устройств информационной и силовой электроники, используемых в автоматике, телемеханике, релейной защите, преобразователях электрической энергии и коммутационной аппаратуре.


Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:


– изучается теория электронно-дырочного перехода, классификация и принципы построения полупроводниковых приборов;


– изучаются основные методы расчетов процессов в цепях с полупроводниковыми приборами при преобразовании электроэнергии.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих  компетенций: ОПК-1, ПК-8, ПК-15, ПК-17.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

– теорию электронно-дырочного перехода, классификацию и принципы построения электронных приборов;

– процессы нагревания и способы отвода теплоты в электронных приборах;

– устройства полупроводниковых преобразователей электроэнергии и их основные параметры и характеристики.

УМЕТЬ:

– выявлять физическую сущность процессов взаимодействия носителей зарядов в полупроводниковых устройствах;

– выполнять технические расчеты полупроводниковых устройств преобразования электроэнергии.

ВЛАДЕТЬ:

– приемами рационального использования электронных компонентов в энергосберегающих устройствах преобразовательной техники и цифровых системах обработки информации;

– методами анализа характеризующих и предельных эксплуатационных параметров полупроводниковых приборов;

– методами расчета переходных и установившихся процессов в цепях с полупроводниковыми приборами при преобразовании электроэнергии.

4. Содержание и структура дисциплины
Введение в электронику. Физические основы электроники

Теория электронно-дырочного перехода.

Полупроводниковые диоды.
Биполярные транзисторы.
Униполярные (полевые) транзисторы.
Тиристоры.
Режимы работы силовых полупроводниковых приборов
Полупроводниковые устройства преобразования электрической энергии переменного в постоянный ток (выпрямители)
Эксплуатационные и энергетические показатели выпрямителей
Устройства преобразования постоянного тока в переменный ток (автономные инверторы)
5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 час.), в том числе:

лекции – 34 час.

практические занятия – 16 час.

самостоятельная работа – 58 час.

Форма контроля знаний – зачет, курсовой проект
